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The 27091s a monolithic operational amplifier intended
for general-purpose applications. The design, in addition to
providing high gain, minimizes both offset voltage and bias

currents

The 2708 A is identical to the SF.C 2709 but this device
displays exceptional temperature stability. Furthermore
both input offset voltage and input offset current are speci-

=

fied over a —55°C to + 125°C temperature range.

External components are used to frequency compensate the
amplifier. Although the unity-gain compensation network
specified will make the amplifier unconditionally stable in all
feed-back configurations, compensation can be tailored to
optirnize high-frequency performances for any gain setting
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Générateur de fonctions linéaires, et de fonctions
de transfert non linéaires
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PRINCIPAL FEATURES

- DC servo systems

— Low-level instrumentation

— Summing amplifier

— Generation of special linear and non-linear

transfer functions J
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. . Sauf indications contraires, ces spécifications sont applicables pour : Rl = 1,5 k2
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Unless otherwise specified, these specifications are apply for C1 = 5000 pF
o y o . R2 =519
ELECTRICAL CHARACTERISTICS -55°C < T,qp < +125°C, 19V < Ve < £15V, 03 < 200 bF
\-
S — s
4 PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE ] SECaI0es SHE2I00IN UNITES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS MIN. TvP. MAX. MIN. TYP. MAX. UNITS
Tension de décalage & I'entrée Vio Tamp = +26°C, Rg < 10k{2 0,6 2 1 5 my
Input offset voltage
RS < 10kQ2 3 6 —}
Courant de décalage a I'entrée o Tamp = +25°C 10 50 50 200 nA \
Input offset current
Tarib= Tmax 35 50 20 200
Taris= Triin 40 250 100 500
Courant de polarisation moyen Ig Tamp = *+25°C 100 200 200 500 nA
Input bias current
Tamb = Tmin 300 600 500 1500
Amplification en tension Ay Ve = 2168V, R > 2K 45 45 V/mV
Large signal voltage gain Vg = £10V, Tyqp = +25°C
Vge = 1168V, R » 2kQ2 25 70 25 70
Vo = 10V J
Courant fourni par les alimentations lcerr Tamp = +25°C, Vg = 115V 2,5 36 2,6 55 mA
Supply current oley)
Tamb = Tmax: Ve =*15V 21 3
Tamb = Tmin- Veg = 18V 27 45
S) s
Tension d'entrée limite _
g Vimax Ve = 15V +8 £10 +8 +10 v
Impédance de sortie _ o
\ Output resistance Zo Tamp = +25°C 150 150 0 j
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. ; Sauf indications contraires, ces spécifications sont applicables pour : R1 = 15k
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Unless otherwise speaified, these speciications are apply for C3 = 5000 pF
- C ERIST 6 o 3 R2 = 510
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 55°C < Ty < +125°C, £9V < Voo = 15V, €2 - 200 pF
e A
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE SEC 270904, SECZ0OM UNITES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. UNITS
—
Taux de réjection dit aux alimentations ,
Supply voltage rejection ratio SVR Rg = 10k(2 40 100 25 150 uV/iv
Coefficient de température de la DVio Rg=500 | Tymp= +25°C {5 Tmax 18 10 3 uv/ec
tension de décalage a {'entrée - T
Temperature coeificient of input offsel T x ocd 1 . 1
voltage ao~ +26°C 10 _min, =% 0 I A ¥i S
a
Rg =10k | Tamp= +25°C 1 Troax 2 15 6
Tamb= +25°C ?u Tenin 4,8 25 6
- s B —=
Coefficient de température du courant Dl T I iy P /0
de décalage & l'entrée 0 amb = *25°C 15 Trmin G:6 <8 RAFE
Temperature coefficient of input 2
offset current Tamb = £28°C g5 g 0,08 0,5
Taux de réjection en mode commun N CMR Rg = 10k 80 110 70 90 dB
Commen mode rejection ratio
!
Impédance d'entrée (différentielle) Z Tamb = +25°C 350 700 150 400 k(2
Input resistance
Tamb = Tmin 85 170 40 100
Dynamique de sortie Vopp Veg = £18V, R = 10kQ2 +12 t 14 12 +14 \Y
Output voltage swing
Vee = 15V, R = 2K =10 +13 +10 +13
Pente maximale du signal de sortie | S T = 4+25°C 0.25 0.25 Wiis
Slew rate Vo amb ! ! a
Amplificateur suiveur Vee = 18V, € < 100pF
llowe: lifie
Follower amplifier V, = 0mV, R = 260
Tamb = +256°C
Temps de transition a la croissance TTLH 1.6 0,3 1 us
Rise time
Facteur de rebondissement Kyo 30 10 30 %
Overshoot factor
S PP
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Sauf indications contraires, ces spécifications sont applicables pour : g
J sherwise spectfied, these specifications are apply f R1 = 1,6 K
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES e spectiod, e specticetions o1 sboy 1o C1 = 5000 pF
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 2576 Ty f B850, SOV = VggnaiddbV, R2=51Q
0°C < Ty = + 70°C,  £8V = Voo = £15Y, C2ir200 gk
e e s —— ——— =
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE ShCi27097 SG2709:6 UNITES‘\
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS MIN TvP. MAX MIN TYP. MAX UNITS
TP = | P SRS =SS Y i ceai s e e ]
Tension de décalage a I'entrée
Input offset voltage Vio Tamb = +25°C, Rg < 10k 1 5 2 15 mv
Rg = 10k 75 10
Courant de décalage a I'entrée o Tamb = +25°C 50 300 100 500 nA
input offset current g
Taris = Trpax 30 300 75 400
l Tarmb = T | 80 500 125 750
T T
Courant de polarisation moyen | T = ¥25°C 0,3 0,75 0,3 1,5 A
Input bias current B \hia"lb T o ),A,,__‘j;ﬁ~; ' ' &
} Tamb = Tmin 0,36 2 0,36 2
..
Amplification en tension Ay \ Veg = 218V, R = 2k(2 45 15 45 V/mv
Large signal voltage gain i
= = o
J Vg = +10V, Tamb = 4:25°C
Vee = 15V, R = 2K 25 12
Vg = 10V
Courant fourni par les alimentations ! " _ _
Stpply curant |CC1 Tamb = +25°C, Vgo = +16V 26 6,6 26 6.6 mA
cCc2
Tension d'entrée limite v T Vgg = 118V +8 +10 +8 +10 I \
- max
Input voltage range
Impédance de sortie o) Tamb = +25°C 150 150 Q
Cutput resistance
SVR Rg = 10kQ2 25 200 25 200 uv/v
SIS | S SN S NS SO,
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Sauf indications contraires, ces spécifications sont applicables pour :

Overshoot factor

_

Unless otherwise specified, these specifications are apply for R1 = 1,5 kQ
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES . . C1 = 5000 pF
N o £
ELECTRICAL CHARACTERISTICS B Tty <+ 01C, XM RNoe S I, B -
0°C & Ty < + 70°C,  £9V <Vee < £16V, €2 = 2000
- BN
PARGMETES SYMBOLES CONDITIONS DE MESURE SF.C/27091T SFiCi2700 € UNITES
{ 1 SYMBOLS TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. UNITS
Coefficient de température de la
tension de décalage a I'entrée DVip Rg=50Q 3 20 6 uv/ec
Temperature coefficient of input offset
voltage Rg=10k02 6 12
[P W 2
Coefficient de température du courant|  p) T = +25°Ca T 0.3 2 nA/OC
de décalage & l'entrée ) 10 amb 10 Tmax '
Temperature coefficient of input )
offset current Tamb = +25°C 10 Tmin 06 4
Taux de réjection en mode commun CMR Rg < 10kQ 65 90 65 90 dB
Common mode rejection ratio
Impédance d'entrée {diftérentielle) Z; Tamp = *+25°C 70 250 50 250 kQ
Input resistance
Tamb = Trmin 70 250 35
Dynamique de sortie Vopp Vee = 15V, R >10k2 12 +14 +12 t14 v
Output voltage swing
Vee = 15V, R > 2kQ +10 %13 +10  £13
Pente maximale du signal de sortie _ °
e Svo Tamp = +26°C 0,25 0,25 Vius
Amplificateur suiveur Vee = £15V, € < 100pF
Foll lifi
ollower amplifier V= 0my, R =242
T = +25°C
Temps de transition & la croissance amb
Rise time TTLH 03 f 08 #s
Facteur de rebondissement Kvo 10 30 10 %
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SCHEMAS DE MESURES
MEASUREMENT DIAGRAMS

CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE
TRANSIENT RESPONSE TEST CiRCUIT

10 k2
MW

Vo
vl
APPLICATIONS TYPIQUES
TYPICAL APPLICATIONS
AMPLIFICATEUR SUIVEUR CIRCUIT DE COMPENSATION DE LA TENSION RESIDUELLE
VOLTAGE FOLLOWER OFFSET BALANCING CIRCUIT
D1 RS R4
1N 914 R3 160 k2 100 kQ +
Vi & AM AAA
Vem (max) c ce A ©Vee
5000 pF
Sortie
Outpu
Entrée AL Sortie
Input Output
Cc2
200 pF
Cc2
R3 égale a la résistance de la source d’'entrée 200 pF
R3 should be equal 1o dc source resistance on input
AMPLIFICATEUR INVERSEUR A GAIN UNITE AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL
UNITY GAIN INVERTING AMPLIFIER (TRANSISTORS “EFFET DE CHAMP")
J-FET OPERATIONAL AMPLIFIER
R4 v+_
2 ks 2N 3955 ce
yyy
C1 C1
2700 pF - O— + 5000 pF
Entrées -
Inputs
2N 3956 TIEkKE g
4o Sortie + &g S1L9 Sortie
Output Output
3]
R3 = > Ra
120 k<™ RS 3120 kQ Cc2
50 k2 200 pF
AAA
vyv
Equilibrage
Balance V=
cc
Les numéros de ces brochages sont ceux des boitiers TO-99 et CB-98 * Doit etre utilisé lorsque la charge est capacitive

Pin numbers only apply to TO-99 and CB-98 packages To be used with any capacitive loadina output



GAIN EN TENSION EN BOUCLE OUVERTE

OPEN-LOOP VOLTAGE GAIN

SORTIE DISPONIBLE CRETE A CRETE (V)

PEAK-TO-PEAK OUTPUT SWING

TENSION DE SORTIE DISPONIBLE (+ V)

QUTPUT VOLTAGE SWING
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TENSION D'ENTREE EN MODE COMMUN {Note 1)
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GAIN EN TENSION EN BOUCLE OUVERTE

(nA}

COURANT DE POLARISATION D'ENTREE
INPUT BIAS CURRENT
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COURANT RESIDUEL D'ENTREE (nA)

INPUT OFFSET CURRENT
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GAIN EN TENSION
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REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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TENSION D'ALIMENTATION {+ V)

SUPPLY VOLTAGE

GAIN EN TENSION EN BOUCLE OUVERTE (dB)

OPEN-LOOP VOLTAGE GAIN
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TENSION DE SORTIE DISPONIBLE COURANT RESIDUEL A L'ENTREE

OUTPUT VOLTAGE SWING . INPUT OFFSET CURRENT
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COURANT DE POLARISATION A L'ENTREE (nA)

INPUT BIAS CURRENT
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COURANT DE POLARISATION A L'ENTREE
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